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標準的応用例

ベースバンド・ビデオ・スプリッタ/ケーブル・ドライバ 出力ステップ応答
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620567 TA01b

シングル/デュアル/クワッド 
単一電源3V 

100MHzビデオ・オペアンプ
特長
■ スルーレート：450V/μs
■ 利得帯域幅積：100MHz
■ 広い電源電圧範囲：2.7V～12.6V
■ レール・トゥ・レール出力振幅
■ グランドを含む入力同相範囲
■ 高出力ドライブ：50mA 
■ チャネル分離：10MHzで90dB
■ 3V、5V、±5V電源で規定 
■ 入力オフセット電圧：1mV 
■ 低消費電力：単一5V電源で20mW/アンプ
■ 動作温度範囲：−40℃～125℃ 
■ 高さの低い（1mm）SOT-23（ThinSOT™）パッケージ

アプリケーション
■ ビデオ・ライン・ドライバ
■ 車載ディスプレイ
■ RGBアンプ
■ 同軸ケーブル・ドライバ
■ 低電圧高速信号処理

概要
LT®6205/LT6206/LT6207は、利得帯域幅積100MHz、スルー
レート450V/μs、出力電流50mAを特長とする低コストのシング
ル/デュアル/クワッド電圧帰還アンプです。これらのアンプはグ
ランドを含む入力電圧範囲といずれかの電源レールの60mV
以内に振幅する出力を備え、単一電源動作に適しています。

これらのアンプは2.7V～12.6Vの電源に対して性能を維持し、
3V、5V、±5Vで規定されています。入力は損傷を受けたり出
力の位相反転を起こすことなく、電源レールを超えてドライブ
可能です。チャネル間の絶縁度が高く、10MHzで90dB以上で
す。

LT6205は5ピンSOT-23パッケージ、LT6206は標準オペアンプ
のピン配置をもつ8ピンMSOPパッケージで供給されます。さ
らにコンパクトなレイアウト向けには、クワッドのLT6207が16
ピンSSOPパッケージで供給されます。これらのデバイスには
コマーシャル温度範囲、インダストリアル温度範囲、車載温度
範囲があります。
L、LT、LTC、LTM、Linear TechnologyおよびLinearのロゴはリニアテクノロジー社の登録商標で
す。ThinSOTはリニアテクノロジー社の商標です。他のすべての商標はそれぞれの所有者に所
有権があります。
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絶対最大定格　（Note 1）

全電源電圧（V＋～V−間） ................................................. 12.6V 
入力電流 ........................................................................ ±10mA 
入力電圧範囲（Note 2） .......................................................±VS 
出力短絡時間（Note 3） .................................................. 無期限
電源を超えているときのピン電流（Note 9） .................. ±25mA 
動作温度範囲（Note 4） 

LT6205C/LT6206C/LT6207C,
LT6205I/LT6206I/LT6207I ..................................−40℃～85℃ 
LT6205H ..........................................................−40℃～125℃ 

5 V+

4 –IN

OUT 1

TOP VIEW

S5 PACKAGE
5-LEAD PLASTIC TSOT-23

V– 2

+IN 3

+ –

TJMAX = 150°C, θJA = 250°C/W

1
2
3
4

OUT A
–IN A
+IN A

V–

8
7
6
5

V+

OUT B
–IN B
+IN B

TOP VIEW

MS8 PACKAGE
8-LEAD PLASTIC MSOP

+
–+

–

TJMAX = 150°C, θJA = 250°C/W

TOP VIEW

GN PACKAGE
16-LEAD NARROW PLASTIC SSOP

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15

14

13

12

11

10

9

OUT A

–IN A

+IN A

V+

+IN B

–IN B

OUT B

NC

OUT D

–IN D

+IN D

V–

+IN C

–IN C

OUT C

NC

C
–
+

D
+
–

B
–
+

A
+
–

TJMAX = 150°C, θJA = 135°C/W

ピン配置

発注情報

鉛フリー仕様 テープアンドリール 製品マーキング* パッケージ 規定温度範囲
LT6205CS5#PBF LT6205CS5#TRPBF LTAEM 5-Lead Plastic TSOT-23 0°C to 70°C

LT6205IS5#PBF LT6205IS5#TRPBF LTAEM 5-Lead Plastic TSOT-23 –40°C to 85°C

LT6205HS5#PBF LT6205HS5#TRPBF LTAEM 5-Lead Plastic TSOT-23 –40°C to 125°C

LT6206CMS8#PBF LT6206CMS8#TRPBF LTH3 8-Lead Plastic MSOP 0°C to 70°C

LT6206IMS8#PBF LT6206IMS8#TRPBF LTH4 8-Lead Plastic MSOP –40°C to 85°C

LT6207CGN#PBF LT6207CGN#TRPBF 6207 16-Lead Narrow Plastic SSOP 0°C to 70°C

LT6207IGN#PBF LT6207IGN#TRPBF 6207I 16-Lead Narrow Plastic SSOP –40°C to 85°C
さらに広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。　*温度グレードは出荷時のコンテナのラベルで識別されます。
非標準の鉛ベース仕様の製品の詳細については、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。
鉛フリー仕様の製品マーキングの詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/ をご覧ください。
テープアンドリールの仕様の詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/tapeandreel/ をご覧ください。

規定温度範囲（Note 4） 
LT6205C/LT6206C/LT6207C ...................................0℃～70℃ 
LT6205I/LT6206I/LT6207I ..................................−40℃～85℃ 
LT6205H ..........................................................−40℃～125℃

保存温度範囲....................................................−65℃～150℃ 
最大接合部温度.............................................................. 150℃ 
リード温度（半田付け、10秒） .......................................... 300℃
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SYMBOL PARAMETER CONDITIONS

LT6205C/LT6206C/LT6207C 
LT6205I/LT6206I/LT6207I

UNITSMIN TYP MAX

VOS Input Offset Voltage  

l

1 3.5 
5

mV 
mV

Input Offset Voltage Match 
(Channel-to-Channel) (Note 5)

 

l

1 3 
4

mV 
mV

Input Offset Voltage Drift (Note 6) l 7 15 µV/°C

IB Input Bias Current l 10 30 µA

IOS Input Offset Current l 0.6 3 µA

Input Noise Voltage 0.1Hz to 10Hz 2 µVP-P

en Input Noise Voltage Density f = 10kHz 9 nV/√Hz

in Input Noise Current Density f = 10kHz 4 pA/√Hz

Input Resistance VCM = 0V to V+ – 2V 1 MΩ

Input Capacitance 2 pF

CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM = 0V to V+ – 2V l 78 90 dB

Input Voltage Range l 0 V+ – 2 V

PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = 3V to 12V
VCM = VOUT = 0.5V

l 67 75 dB

Minimum Supply Voltage VCM = 0.5V l 2.7 V

AVOL Large-Signal Voltage Gain VS = 5V, VO = 0.5V to 4.5V, RL = 1k
VS = 5V, VO = 1V to 3V, RL = 150Ω
VS = 3V, VO = 0.5V to 2.5V, RL = 1k

l 

l 

l

30 
5 

20

100 
20 
60

V/mV 
V/mV 
V/mV

VOL Output Voltage Swing Low (Note 7) No Load, Input Overdrive = 30mV 
ISINK = 5mA
VS = 5V, ISINK = 25mA
VS = 3V, ISINK = 15mA

l 

l 

l 

l

10 
75 

300 
200

25 
150 
500 
350

mV 
mV 
mV 
mV

VOH Output Voltage Swing High (Note 7) No Load, Input Overdrive = 30mV 
ISOURCE = 5mA
VS = 5V, ISOURCE = 25mA
VS = 3V, ISOURCE = 15mA

l 

l 

l 

l

60 
150 
650 
300

100 
250 

1200 
500

mV 
mV 
mV 
mV

ISC Short-Circuit Current VS = 5V, Output Shorted to GND  

l

35 
20

60 mA 
mA

VS = 3V, Output Shorted to GND  

l

30 
20

50 mA 
mA

IS Supply Current per Amplifier  

l

3.75 5 
5.75

mA 
mA

GBW Gain Bandwidth Product f = 2MHz l 65 100 MHz

SR Slew Rate VS = 5V, AV = 2, RF = RG = 1k
VO = 1V to 4V, Measured from 1.5V to 3.5V

450 V/µs

Channel Separation f = 10MHz 90 dB

FPBW Full Power Bandwidth VOUT = 2VP-P (Note 8) 71 MHz

ts Settling Time to 3% 
Settling Time to 1%

VS = 5V, ΔVOUT = 2V, AV = –1, RL = 150Ω 15 
25

ns 
ns

Differential Gain 
Differential Phase

VS = 5V, AV = 2, RL = 150Ω, Output Black Level = 1V
VS = 5V, AV = 2, RL = 150Ω, Output Black Level = 1V

0.05 
0.08

% 
Deg

電気的特性 
●は規定温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTA = 25℃での値。注記がない限り、VS = 3V、0V；VS = 5V、0V；VCM = VOUT = 1V。
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SYMBOL PARAMETER CONDITIONS

LT6205C/LT6206C/LT6207C 
LT6205I/LT6206I/LT6207I

UNITSMIN TYP MAX

VOS Input Offset Voltage  

l

1 4.5 
6

mV 
mV

Input Offset Voltage Match 
(Channel-to-Channel) (Note 5)

 

l

1 3 
4

mV 
mV

Input Offset Voltage Drift (Note 6) l 10 18 µV/°C

IB Input Bias Current l 18 30 µA

IOS Input Offset Current l 0.6 3 µA

Input Noise Voltage 0.1Hz to 10Hz 2 µVP-P

en Input Noise Voltage Density f = 10kHz 9 nV/√Hz

in Input Noise Current Density f = 10kHz 4 pA/√Hz

Input Resistance VCM = –5V to 3V 1 MΩ

Input Capacitance 2 pF

CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM = –5V to 3V l 78 90 dB

Input Voltage Range l –5 3 V

PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = ±2V to ±6V l 67 75 dB

AVOL Large-Signal Voltage Gain VO = –4V to 4V, RL = 1k l 50 133 V/mV

VO = –3V to 3V, RL = 150Ω l 7.5 20 V/mV

Output Voltage Swing No Load, Input Overdrive = 30mV 
IOUT = ±5mA
IOUT = ±25mA

l 

l 

l

±4.88 
±4.75 
±3.8

±4.92 
±4.85 
±4.35

V 
V 
V

ISC Short-Circuit Current Short to Ground  

l

±40 
±30

±60 mA 
mA

IS Supply Current per Amplifier  

l

4 5.6 
6.5

mA 
mA

GBW Gain Bandwidth Product f = 2MHz l 65 100 MHz

SR Slew Rate AV = –1, RL = 1k
VO = –4V to 4V, Measured from –3V to 3V

350 600 V/µs

Channel Separation f = 10MHz 90 dB

FPBW Full Power Bandwidth VOUT = 8VP-P (Note 8) 14 24 MHz

ts Settling Time to 3% 
Settling Time to 1%

ΔVOUT = 2V, AV = –1, RL = 150Ω 15 
25

ns 
ns

Differential Gain 
Differential Phase

AV = 2, RL = 150Ω, Output Black Level = 1V
AV = 2, RL = 150Ω, Output Black Level = 1V

0.05 
0.08

% 
Deg

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS

LT6205H

UNITSMIN TYP MAX

VOS Input Offset Voltage  

l

1 3.5 
6

mV 
mV

Input Offset Voltage Drift (Note 6) l 20 µV/°C

IB Input Bias Current l 45 µA

電気的特性 
●は規定温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTA = 25℃での値。注記がない限り、VS = ±5V；VCM = VOUT = 0V。

●は全規定温度範囲（-40℃ ≤ TA ≤ 125℃）の規格値を意味する。それ以外はTA = 25℃での値。注記がない限り、VS = 3V、0V；VS = 5V、
0V；VCM = VOUT = 1V。
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SYMBOL PARAMETER CONDITIONS

LT6205H

UNITSMIN TYP MAX

IOS Input Offset Current l 5 µA

Input Noise Voltage 0.1Hz to 10Hz 2 µVP-P

en Input Noise Voltage Density f = 10kHz 9 nV/√Hz

in Input Noise Current Density f = 10kHz 4 pA/√Hz

Input Resistance VCM = 0V to V+ – 2V 1 MΩ

Input Capacitance 2 pF

CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM = 0V to V+ – 2V l 72 dB

Input Voltage Range l 0 V+ – 2 V

PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = 3V to 12V
VCM = VOUT = 0.5V

l 62 dB

Minimum Supply Voltage VCM = 0.5V l 2.7 V

AVOL Large-Signal Voltage Gain VS = 5V, V0 = 0.5V to 4.5V, RL = 1k
VS = 5V, V0 = 1V to 3V, RL = 150Ω
VS = 3V, V0 = 0.5V to 2.5V, RL = 1k

l 

l 

l

25 
3.5 
15

V/mV 
V/mV 
V/mV

VOL Output Voltage Swing Low (Note 7) No Load, Input Overdrive = 30mV 
ISINK = 5mA
VS = 5V, ISINK = 25mA
VS = 3V, ISINK = 15mA

l 

l 

l 

l

40 
200 
600 
400

mV 
mV 
mV 
mV

VOH Output Voltage Swing High (Note 7) No Load, Input Overdrive = 30mV 
ISOURCE = 5mA
VS = 5V, ISOURCE = 25mA
VS = 3V, ISOURCE = 15mA

l 

l 

l 

l

125 
300 

1400 
600

mV 
mV 
mV 
mV

ISC Short-Circuit Current VS = 5V, Output Shorted to GND  

l

35 
20

60 mA 
mA

VS = 3V, Output Shorted to GND  

l

30 
15

50 mA 
mA

IS Supply Current per Amplifier  

l

3.75 5 
6.5

mA 
mA

GBW Gain Bandwidth Product f = 2MHz l 50 MHz

SR Slew Rate VS = 5V, AV = 2, RF = RG = 1k
VO = 1V to 4V, Measured from 1.5V to 3.5V

450 V/µs

Channel Separation f = 10MHz 90 dB

FPBW Full Power Bandwidth VOUT = 2VP-P (Note 8) 71 MHz

ts Settling Time to 3% 
Settling Time to 1%

VS = 5V, ΔVOUT = 2V, AV = –1, RL = 150Ω 15 
25

ns 
ns

Differential Gain 
Differential Phase

VS = 5V, AV = 2, RL = 150Ω, Output Black Level = 1V
VS = 5V, AV = 2, RL = 150Ω, Output Black Level = 1V

0.05 
0.08

% 
Deg

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS

LT6205H

UNITSMIN TYP MAX

VOS Input Offset Voltage  

l

1.3 4.5 
7

mV 
mV

Input Offset Voltage Drift (Note 6) l 25 µV/°C

電気的特性 
●は全規定温度範囲（-40℃ ≤ TA ≤ 125℃）の規格値を意味する。それ以外はTA = 25℃での値。注記がない限り、VS = 3V、0V；VS = 5V、
0V；VCM = VOUT = 1V。

●は全規定温度範囲（-40℃ ≤ TA ≤ 125℃）の規格値を意味する。それ以外はTA = 25℃での値。注記がない限り、VS = ±5V；VCM = VOUT = 0V。
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Note 1：絶対最大定格に記載された値を超すストレスはデバイスに永続的損傷を与える可能
性がある。長期にわたって絶対最大定格条件に曝すと、デバイスの信頼性と寿命に悪影響を
与える可能性がある。

Note 2：入力はバック・トゥ・バック・ダイオードにより保護されている。差動入力電圧が1.4V を
超える場合、入力電流は10mA 未満に制限すること。

Note 3：接合部温度を絶対最大定格以下に抑えるためにヒートシンクが必要な場合がある。こ
れは電源電圧と短絡されるアンプの個数に依存する。

Note 4：LT6205C/LT6206C/LT6207Cは0℃～70℃の温度範囲で性能仕様に適合することが保証
されており、−40℃～85℃の拡張温度範囲で性能仕様に適合するように設計され、特性が評
価されており、性能仕様に適合すると予想されるが、これらの温度ではテストされないし、QA
サンプリングもおこなわれない。LT6205I/LT6206I/LT6207Iは−40℃～85℃の温度範囲で性能仕
様に適合することが保証されている。LT6205Hは−40℃～125℃の温度範囲で性能仕様に適合
することが保証されている。

Note 5：整合パラメータは、LT6207の2つのアンプAとDの間の差およびBとCの間の差である。さ
らにLT6206の2つのアンプの間の差である。

Note 6：このパラメータに対しては全数テストは実施されない。

Note 7：出力電圧振幅は出力と電源レールの間で測定される。

Note 8：フルパワー帯域幅はスルーレートの測定値から、FPBW = SR/2πVPEAKとして計算され
る。 

Note 9：すべての入力と出力には、逆バイアスされたESDダイオードが備わっている。これらの
ピンがどちらかの電源を超えた電圧に強制されると、無制限の電流がこれらのダイオードを
流れる。この電流が過渡的なもので、25mA以下に制限されていればデバイスは損傷を受けな
い。

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS

LT6205H

UNITSMIN TYP MAX

IB Input Bias Current l 50 µA

IOS Input Offset Current l 5 µA

Input Noise Voltage 0.1Hz to 10Hz 2 µVP-P

en Input Noise Voltage Density f = 10kHz 9 nV/√Hz

in Input Noise Current Density f = 10kHz 4 pA/√Hz

Input Resistance VCM = –5V to 3V 1 MΩ

Input Capacitance 2 pF

CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM = –5V to 3V l 72 dB

Input Voltage Range l –5 3 V

PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = ±2V to ±6V l 62 dB

AVOL Large-Signal Voltage Gain VO = –4V to 4V, RL = 1k l 40 V/mV

VO = –3V to 3V, RL = 150Ω l 5 V/mV

Output Voltage Swing No Load, Input Overdrive = 30mV 
IOUT = ±5mA
IOUT = ±25mA

l 

l 

l

±4.85 
±4.65 
±3.5

V 
V 
V

ISC Short-Circuit Current Short to Ground  

l

±40 
±20

±60 mA 
mA

IS Supply Current per Amplifier  

l

4 5.6 
7.5

mA 
mA

GBW Gain Bandwidth Product f = 2MHz l 50 MHz

SR Slew Rate AV = –1, RL = 1k
VO = –4V to 4V, Measured from –3V to 3V

350 600 V/µs

Channel Separation f = 10MHz 90 dB

FPBW Full Power Bandwidth VOUT = 8VP-P (Note 8) 14 24 MHz

ts Settling Time to 3% 
Settling Time to 1%

ΔVOUT = 2V, AV = –1, RL = 150Ω 15 
25

ns 
ns

Differential Gain 
Differential Phase

AV = 2, RL = 150Ω, Output Black Level = 1V
AV = 2, RL = 150Ω, Output Black Level = 1V

0.05 
0.08

% 
Deg

電気的特性 
●は全規定温度範囲（-40℃ ≤ TA ≤ 125℃）の規格値を意味する。それ以外はTA = 25℃での値。注記がない限り、VS = ±5V；VCM = VOUT = 0V。
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標準的性能特性
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標準的性能特性

利得帯域幅 
および位相マージンと温度 スルーレートと温度 スルーレートと閉ループ利得

閉ループ利得と周波数 出力インピーダンスと周波数 電源除去比と周波数

同相除去比と周波数 チャネルの分離と周波数 直列出力抵抗と容量性負荷
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標準的性能特性

直列出力抵抗と容量性負荷 最大歪みなし出力信号と周波数 歪みと周波数

歪みと周波数 歪みと周波数 歪みと周波数

大信号応答 (VS = 5V、0V) 小信号応答 (VS = 5V、0V)
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標準的性能特性

大信号応答 (VS = ±5V) 小信号応答 (VS = ±5V) 出力オーバードライブからの回復

アプリケーション情報

図1．簡略回路図 
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アプリケーション情報
アンプ特性
LT6205/LT6206/LT6207の簡略回路を図1に示します。入力段
はトランジスタQ1～Q8および抵抗R1で構成されています。こ
のトポロジーは低い電源電圧で高いスルーレートを可能にし
ます。入力の同相範囲は、グランドから、標準でVCCから1.75V
の電位まで延びており、2VBEに電流源の飽和電圧を加算し
た電圧によって制限されます。各アンプの＋入力と-入力の間
にはバック・トゥ・バックの直列ダイオードD1～D4が接続され
ており、入力差動電圧を±1.4Vに制限します。入力差動電圧
が±1.4Vを超えると、これらのダイオードを流れる電流をRIN
が制限します。入力段はPNPとNPNの電流ミラー（Q9～Q12）
のデジェネレーション抵抗をドライブします。この電流ミラー
は差動信号をシングルエンド出力に変換します。補完型ドライ
ブ・ジェネレータが、レール・トゥ・レールで振幅する出力トラン
ジスタに電流を供給します。

R1を通して生成された電流をコンデンサCMで割ったもので
スルーレートが決定されます。この電流は（したがってスルー
レートは）、入力ステップの大きさに比例することに注意してく
ださい。入力ステップは出力ステップを閉ループの利得で割っ
たものに等しくなります。したがって、最高のスルーレートは最
低利得の構成で得られます。詳細は「スルーレートと閉ループ
利得」の標準的性能特性曲線に示されています。

ESD 
LT6205/LT6206/LT6207の入力と出力には、図1に示されてい
るように、逆バイアスされたESD保護ダイオードが備わってい
ます。これらのピンがどちらかの電源を超えた電圧に強制され
ると、無制限の電流がこれらのダイオードを流れます。この電
流が過渡的なもので、25mA以下に制限されていればデバイ
スは損傷を受けません。

レイアウトと受動部品
LT6205/LT6206/LT6207は利得帯域幅積が100MHz、スルー
レートが450V/μsなので、基板のレイアウトと電源のバイパス
には特に注意が必要です。グランド・プレーン、短いリード長、
およびRF品質の低ESR電源バイパス・コンデンサを使用しま
す。正電源ピンは小型コンデンサ（標準で0.01μF～0.1μF）を
使ってピンの0.25インチ以内でバイパスします。重負荷をドラ
イブするときは、追加の4.7μF電解コンデンサを使います。両電
源を使うときは、負電源ピンについても同様にします。最適性
能を得るには、全ての帰還部品とバイパス・コンデンサを0.5イ
ンチ×0.5インチの範囲内に配置します。こうすると浮遊容量を
最小に抑えるのに役立ちます。

反転入力に並列に接続された帰還抵抗と利得設定抵抗は入
力容量と結合してポールを形成し、安定性を損なうことがあり
ます。一般に、1k以下の帰還抵抗を使います。

容量性負荷
LT6205/LT6206/LT6207は広帯域ビデオ・アプリケーション向
けに最適化されています。ユニティゲイン構成では20pFの容
量性負荷をドライブすることができます。大きな容量性負荷を
ドライブするときは、出力と容量性負荷の間に10Ω～50Ωの抵
抗を接続してリンギングや発振を防ぐ必要があります。抵抗が
容量性負荷を分離して安定性を保証するように、フィードバッ
クは依然出力ピンからとります。標準的性能曲線は、異なっ
た直列抵抗を使って容量性負荷をドライブするときの出力の
オーバーシュートを示しています。

ビデオ信号の特性
コンポジット・ビデオ信号は放送級の製品で最もよく使われる
信号で、1つの信号に合成されたLuma（輝度、つまり情報の強
度）、Chroma（色情報）およびSync（垂直と水平のラスター同
期）の各要素を含み、方式としてはNTSCやPALがよく使われ
ます。エンターテインメント・システムのコンポーネント・ビデオ
信号はLumaとChromaの分離された信号（つまり、Y/Cまたは
YPbPr）を含んでおり、Syncは一般にLumaチャネル（Y信号）
に与えられます。場合によっては、元のRGB信号（各原色の個
別強度情報：赤、緑、青）にSyncも含まれます。Syncを含む全
ての信号タイプは、適用される標準規格に依存して多様なタイ
ミングと帯域幅の関係が存在しますが、電圧振幅の観点から
は電気的に似ています。

Syncを含む標準的ビデオ波形（フルコンポジットを含め）は振
幅が公称1VP-Pであることが規定されています。低い方の0.3V
はタイミング情報を担う「sync tip」のための予備であり、他の
全ての情報より低い電位なので、「黒より黒い」輝度を表しま
す。そのため、戻りの走査線はCRT画面上で見えなくなります。
波形の「黒」レベルはsync情報の上限（またはわずかにその
上）に「設定」されます。黒のレベルを超える波形部分は輝度
情報で、ピーク輝度は最大信号レベルで表されます。コンポ
ジット・ビデオの場合、変調された色サブキャリアは波形に重
ね合わされますが、ダイナミクスは1VP-Pのリミット内に留まり
ます（注意すべき例外は、差動利得と差動位相の測定に使わ
れるChromaランプ信号で、これは1.15VP-Pに達することがあり
ます）。
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アプリケーション情報
DC結合されたビデオ・アンプに関する検討事項
ビデオ・アンプは一般に、ソースで直列終端され（バック終端
され）、送信先ではケーブルの特性インピーダンスZ0（通常
75Ω）に等しい抵抗で負荷終端されたケーブルをドライブしま
す。この構成では、ケーブル配線により2：1の抵抗分割器が形
成されますが、これはドライバ・アンプが2VP-Pの出力を実効2 
• Z0の負荷（たとえば150Ω）に供給して補正する必要がありま
す。出力がアンプ出力の飽和限界に近づきつつあるとき、ケー
ブルをドライブするには13mA以上必要になる可能性があり
ます。絶対最小電源電圧はVMIN = 2＋VOH＋VOLです。たと
えば、このデータシートの表紙に示されているLT6206の3.3V
でのデュアル動作は（例外的に低いVOH ≤ 0.5VおよびVOL ≤ 
0.35V）、0.45Vの設計マージンを与えます。設計マージンは、
電源の変動およびDC結合されたビデオ入力のDCバイアス精
度を含むのに十分なだけ大きくなければなりません。

AC結合されたビデオ信号の処理
AC結合されたビデオ入力はDC結合されたものよりも本質
的に処理が困難です。これはビデオ波形の平均信号電圧が
画像によって影響を受けるためです。つまり、アンプの黒レベ
ルは画面の輝度によって偏ります。黒のフィールドから白の
フィールド、またその逆に変化する1VP-PのNTSC波形の場合、
偏りの測定値は0.56Vなので、アンプの電源によって1.12Vの
追加のゆとりが与えられる必要があります（利得を2と仮定す
ると、VMIN = 3.12＋VOH＋VOL）。たとえば、5Vで動作してい
るLT6205には控えめに見て1.03Vの設計マージンがあります。
（利得が2の場合の）アンプの出力はDC動作点を中心にして
＋1.47V～-1.65Vで振幅する必要があるので、それに合わせ
てバイアス回路を設計して、最適な忠実度を実現する必要が
あります。

クランプされたAC入力のケーブル・ドライバ
AC結合の電源要件をさらに緩和するためによく使われる方
法は、図2に示されているような単純なクランピング方式の採
用です。この回路では、sync-tipによってカップリング・コンデ
ンサC1の電荷を制御して黒レベル入力の偏りを約0.07Vに
減らすことにより、LT6205は3.3Vで動作します。この回路の唯
一の小さな弱点は、画像の忠実度は完全に維持されますが、
ダイオードの導通電流によるわずかなsync-tipの圧縮（入力
で約0.025V）です。この回路の設計マージンは、DC結合の場
合に近く、0.31Vです（この回路の場合、VMIN = 2.14＋VOH＋
VOL）。クランプ・ダイオードのアノードのバイアスを選択して、
sync-tip出力電圧をVOLまたはそのわずか上に設定します。

YPbPrからRGBへのコンポーネント・ビデオ・コンバータ
最後のページのアプリケーションはLT6207クワッドを使って、
コンスーマ・コンポーネント・ビデオをRGBにコード変換する
最小アンプ数のトポロジーを実装しています。この回路では、
信号は任意の入力から任意の出力に1つの能動段を通過する
だけで、受動加算はケーブルのバック終端抵抗によって行わ
れます。受動出力加算を使うことによる妥協点は、アンプの出
力が通常のケーブル・ドライバの出力の2倍大きくなければな
らないことです。Yチャネルの部分にも、白色画面の間3つの出
力全てを最大輝度に単独でドライブするという厳しい要件が
ありますので、±5V電源で動作させるときクリップされないビ
デオを保証するため助けとなる電流源が使われます。この回
路はRGB全てのチャネルでsync-on-Yをsyncにマッピングし、
最良の結果を得るために入力の黒レベルを公称0Vにしてク
リッピングを防ぎます。
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標準的応用例

図2．クランプされたAC入力のビデオ・ケーブル・ドライバ 
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パッケージ

1.50 – 1.75
(NOTE 4)2.80 BSC

0.30 – 0.45 TYP 
5 PLCS (NOTE 3)

DATUM ‘A’

0.09 – 0.20
(NOTE 3) S5 TSOT-23 0302

PIN ONE

2.90 BSC
(NOTE 4)

0.95 BSC

1.90 BSC

0.80 – 0.90

1.00 MAX
0.01 – 0.100.20 BSC

0.30 – 0.50 REF

NOTE：
1. 寸法はミリメートル
2. 図は実寸とは異なる
3. 寸法にはメッキを含む
4. 寸法にはモールドのバリやメタルのバリを含まない
5. モールドのバリは0.254mmを超えてはならない
6. JEDECパッケージ参照番号はMO-193

3.85 MAX

0.62
MAX

0.95
REF

IPC CALCULATORを使った
推奨半田パッド・レイアウト

1.4 MIN2.62 REF

1.22 REF

S5パッケージ
5ピン・プラスチックTSOT-23

（Reference LTC DWG # 05-08-1635）
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パッケージ
MS8パッケージ

8ピン・プラスチックMSOP
（Reference LTC DWG # 05-08-1660）

MSOP (MS8) 0307 REV F 

0.53 ± 0.152
(.021 ± .006)

シーティング・
プレーン

0.18
(.007)

0.254
(.010)

1.10
(.043)
MAX

0.22 – 0.38
(.009 – .015)

TYP

0.1016 ± 0.0508
(.004 ± .002)

0.86
(.034)
REF

0.65
(.0256)

BSC

0° – 6° TYP

DETAIL “A”

DETAIL “A”

1 2 3 4

4.90 ± 0.152
(.193 ± .006)

8 7 6 5

3.00 ± 0.102
(.118 ± .004)

(NOTE 3)

3.00 ± 0.102
(.118 ± .004)

(NOTE 4)

0.52
(.0205)

REF

5.23
(.206)
MIN

3.20 – 3.45
(.126 – .136)

0.889 ± 0.127
(.035 ± .005)

0.42 ± 0.038
(.0165 ± .0015)

TYP

0.65
(.0256)

BSC

NOTE： 
1. 寸法はミリメートル/（インチ）
2. 図は実寸とは異なる
3. 寸法にはモールドのバリ、突出部、またはゲートのバリを含まない 
 モールドのバリ、突出部、またはゲートのバリは、各サイドで0.152mm（0.006"）を超えないこと
4. 寸法には、リード間のバリまたは突出部を含まない 
 リード間のバリまたは突出部は、各サイドで0.152mm（0.006"）を超えないこと
5. リードの平坦度（成形後のリードの底面）は最大0.102mm (0.004") であること 

ゲージ・プレーン

推奨半田パッド・レイアウト

GNパッケージ
16ピン・プラスチックSSOP（細型0.150インチ）

（Reference LTC DWG # 05-08-1641）

GN16 (SSOP) 0204

1 2 3 4 5 6 7 8

.229 – .244
(5.817 – 6.198)

   .150 – .157**
(3.810 – 3.988)

16 15 14 13

  .189 – .196*
(4.801 – 4.978)

12 11 10 9

.016 – .050
(0.406 – 1.270)

 .015 ± .004
(0.38 ± 0.10)

× 45°

0° – 8° TYP.007 – .0098
(0.178 – 0.249)

.0532 – .0688
(1.35 – 1.75)

.008 – .012
(0.203 – 0.305)

TYP

.004 – .0098
(0.102 – 0.249)

.0250
(0.635)

BSC

.009
(0.229)

REF

.254 MIN .150 – .165

.0250 BSC.0165 ± .0015

.045 ± .005

推奨半田パッド・レイアウト

   * 寸法にはモールドのバリを含まない
      モールドのバリは各サイドで0.006"（0.152mm）を超えないこと
* * 寸法にはリード間のバリを含まない
      リード間のバリは各サイドで0.010"（0.254mm）を超えないこと

インチ
（ミリメートル）

NOTE：
1. 標準寸法：インチ

2. 寸法は

3. 図は実寸とは異なる 
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リニアテクノロジー・コーポレーションがここで提供する情報は正確かつ信頼できるものと考えておりますが、その使用に関する責務は一切負い
ません。また、ここに記載された回路結線と既存特許とのいかなる関連についても一切関知いたしません。なお、日本語の資料はあくまでも参考資
料です。訂正、変更、改版に追従していない場合があります。最終的な確認は必ず最新の英語版データシートでお願いいたします。

REV 日付 概要 ページ番号
C 3/10 「発注情報」セクションのCグレード製品の規定温度範囲変更 2

改訂履歴　（Rev Cよりスタート）
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標準的応用例
YPBPRからRGBへのコンバータ

関連製品
製品番号 説明 注釈
LT1253/LT1254 低コストのデュアル/クワッドのビデオ・アンプ -3dB帯域幅 = 90MHz、電流帰還 

LT1395/LT1396/LT1397 シングル/デュアル/クワッドの400MHz電流帰還アンプ 平坦性：100MHzまで0.1dB、出力ドライブ：80mA

LT1675 電流帰還アンプ付きRGBマルチプレクサ -3dB帯域幅：250MHz、100MHzピクセル切替え
LT1809/LT1810 シングル/デュアル、180MHz、レール・トゥ・レールの入力 

および出力のアンプ
スルーレート：350V/μs、シャットダウン、
低歪み：5MHzで-90dBc

LT6550/LT6551 3.3Vトリプルとクワッドのビデオ・アンプ 内部利得は2、-3dB帯域幅：110MHz、 
グランドを含む入力同相範囲

LT6552 3.3V単一電源ビデオ差動アンプ 差動またはシングルエンドの利得ブロック、 
スルーレート：600V/μs、グランドを含む入力同相範囲


